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 Ce que je dois retenir sur …


· Mesure du courant de déclenchement d’un DDR de sensibilité In = 30 mA :


Sensibilité et classe :

Les dispositifs différentiels résiduels sont caractérisés

par leur courant différentiel nominal I(n.

Par construction, le seuil de fonctionnement I(f

d’un dispositif DR se situe entre 50% et 100%

de I(n.

Selon la forme du signal à détecter :

_ Type AC (courant à composante alternative),

_ Type HI (courant redressé et assimilé ).

La valeur mesurée sur le DDR d’un système est de :           30     mA 

· Mesure du temps de déclenchement d’un DDR de sensibilité In = 30 mA :
Temps de fonctionnement :

type général : (temps max)

I(n=0,3s ; 2xI(n=0,15s ; 5xI(n=0,04s
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Exemple DDR : 30mA

18 mA et 15 ms. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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